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A PRI 5 3 P S R AT EE A AR IOREE AR, WTERMEIR . MRREIR S . PR
WG . ARSI . A ] 2002 FHEH B RIS 3R FALO - HROK R
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e AR VRIS A, AR AR FAEELS R AR R
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FE PRt FRT FERH IDM .

Fabless 153\, (Fabrication-Less, BJfEE /> LA, LB ), 50 EHT
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O HRTER . R E TR EEA L B R B R E SR e Rk T B K B
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BRI, H AR SR R BTl 5 s L o 22 L 3 3 A VAR
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HHR T ERATSIGE, 5B—hat SEaaE Rk, WRIGEREH, UMk
AR, M E AR T EH , 29RERR 18-24 D H S n—f%, 1hRE
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MREBET B &, HITAENER Ll E, B4, Rk, L rEE, Bitd
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UTAEk, B E AR e, FREER M BTl B O A BRAE L BT
TR KB T SR BT el R i, P R R T 2 5
i, 2023 AEEINE BB EER Tk 3,451 K, Wit EE AR E, HAH
BRIRE T VYREBAR, FEFE A IR 225 5 RGEORAFAE N, Wit A WA, &
PEArZNg . RN RN A A, — Wb B IR a. KPR S,
LB NG R EEEA.
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RN B AL PRI E S X GORR], Sl v A AR R AR R RIS, A ]
JEE AL B MCU #E R, HoMENAAFRL MCU HAZ L6 855 i il
[ I AR B A BT AR, HA% 8 (Al 32 i MCU., g Al ThaRoRsh . o
M. RESIARE D EENTTEE )], BARAT RS, mRAEINEE. M
)RR, B R BRI g R O R R R AR T &

WA, ARITE 55 49K % 180 45K CMOS. 90 4K & 350 44Kk BCD., WAk .
SGTMOS 1 IGBT 45 T. 28 FRREEAF A=, FHB 0] 40 4K, 20 0K 45 5 5 il FEi0
s P AEE 8 L. 32 /7 MCU, SoC. ASIC 45ith i AR IR, Pl 128554,
PEOY LB, /NS TP TR ae I 2, TIART B, ikl i
Wrib—aF"s AN, £ m R, 2R R 24 (25, A LY
K2)30%, He 8 MLt R2) 19.1 12581, T haiRkEE N sk 32 Ll
R 212, FHMEKY 64%, TiphEiiedy k.

Q). MEMAFTEAR. Hrel., FlS. FEXWERBRERMEKREBES

MCU it 7z i R g i, REAT LAY 3 555 MCU S8 A= i B35 SRS
FUHIE, X7 i g ORI AR Bk $eRZ T, B BT 8/32 L%y it 5 95 0,
Horp 8 MEAZ P B A MRAS . RIEE. BRI, T 32 A7 AZ = i N
ToEwms s, I AFERMME D E e B2 M- m AR, AER
FATA. AR, AENHZGRTRR. AR S0, X MCU it e, DiFE.
HHEPRS S R RS HE— K. BEE N TR RSB M AY %, Kk MCU &1t
R rhae. SR AE, ANCEMRINRE. Wiea. W/ANRGHRIE R TCLIIRE R E.

Wi, MCU AR AT A 75 k080, i T E B 4 Tl A BT RE TR 4R
b K AT 2Bk, RN =M MCU 72 SRR ERIE R, s E MCU T
WK AN ak, AR S A, BEE FUEN HaUsPoE LR, HE MCU T
R PR RIS S, Bt 2026 4FFRE MCU i iRk 2] 513.00 127T.

BEAE, DAEGBERLT . BRI BURNEON KRR S M R SRR S. ik
JUFHE gL MCU 77 AE - i tEfE . RN, RENE. BB AASHER T A
ez, FEP Rt e aRamsad 71, EN MCU =Ryl JsSedE b T b
T, IR T B Tl Skt %, HBUS 7 —Er s, KXk,
FRE RN AR E . H R, KT SO AL TR IR Y 2
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WrEe, KRESPER.
MAEFATARFF A A R E, A ESents hiitll, TR ESE
SCHIRESLE Bk TLL ADL 4%, i@ &g L ERIECT 0 i B3k ST, NXP., Microchip
S, FREABEORIARE . WA, STHECF SRR AR, SRR HOR,
BRI A R4, GaRitie g, mmmBe . MNEIRESE, IFk Emr
ORI A FIWS LR R ORI R, AN [ 0 S AR TADL F (2 k1 i R )3 2%

3. ATEBRKVEHREA SR

3.1 i 3 FF B PIEANY 51615

A o MR AR
AR FAE
2024 202 o 2022
0244F 0234F %) 0224F
Y o 3,309,304,222.53 | 3,151,080,027.72 5.02 | 3,372,204,748.73
HET i | 2,993,369,852.65 | 2,971,638,437.37 0.73
AR I 3,188,263,155.06
}j'ﬁ
ENlICA 911,654,675.00 | 713,569,748.57 2776 | 636,793,746.12
HET Eiin
FIREAEH | 136,833,872.76 | -21,948,515.62 A& 59,344,214.00
eS|
HET Eiin
Gl EES .
S 91,174,716.23 | -71,352,340.06 & 66,834,474.83
2B AN
e INE|
SET A
IRA TS | 312,850,036.90 20,713,377.38 1,410.38 | -280,037,854.20
i
TACT-35) 1 g% X
- BA15.304
FREE (% 4.59 71 | SHIS30ME 3.04
) é}):l:_l:
HARE I .
i 0.34 -0.05 & 0.17
Gt / 1) A
PR I AR .
i) 0.34 -0.05 & 0.17
Gt / 1) A
AT GE .
572,894~
AT L1 13.99 1688 | B %\E 19.46

(%)
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3.2 WEMNFEHRTEBEXEIR

A oo mAh: ARM
B R B SEIUZ
(1-3 A1) (4-6 H 1) (7-9 A1) (10-12 Hy)
=8l 2PN 205.428,958.59 223,255,781. | 220,749,743. | 262,220,191.8
46 14 1
HgF i A E K 14,194,929.7 | 68,315,910.2
o 28.827.267.91 25,495,764.84
RGN 5 6
= D R S R/AE i
R ERIEL v 24,728.451.82 3 8’446’260'2 14,233,3 17‘1 13,766,686.65
7 5 e A
SE G AR B 56,300,711.2 | 63,693,811.3 | 122,883,017.9
et 69,972,496.43
ol 6 0 1

TR HEHCHR 5 CL DR R e 2 R

&R VAEA
4, BREL

4.1 TEBBAR B RIBURE ISR B BAIRA R HIRPAB A B BR &
BORHT 10 ZBIREOL

BALT: B
R A A5 A B AR () 23,441
A FEAR AP R H BT b — H AR W B AR 22757
SR '
A A I R R P AU S ) I8 S I I 2R 5
B
AR AP EE H AT b — H R R R 1)
DI AR A (FY)
B2 S I R 35 A e 0 2R AU A B AR
S (F)
SRR A ER H BT b — H KRB R o
PUBAR I AR A (F)
BT A AR R O (O & 38 2o 2 b A ey )
. Frid
| s
weAsRs | e | ks | e | SR e
(£FK) HA U i %) | EX T4 lepi
- \ B
R




PR I B BR2 T 2024 4748 RS 2

BOAh
(e 0 | 126,000,000 | 31.47 | 126,000,000 | J& 0| H %
A
BN
S B2 0| 91,800,000 | 22.93| 91,800,000 | 7 0lH %A
A
BN
PR 0| 16,200,000 | 4.05 0| 0| H %
A
BN
% 5 0| 15,534,039 | 3.88 0| It 0| H %A
A
Jllﬁiﬁfuté*ﬁ (R oW
ﬂ];}éﬁiﬁ(g 0| 14,985,000 | 3.74| 14,985,000 | JC 0 25
=
FRA1K) A
oW
J& % 0| 13,500,000 | 3.37| 13,500,000 | 7C 0| H &
A
TN A 2 AT BN
AL FE A ik E[
Sl A -7,605,561 6,125,915 1.53 0| Tt 0 SIR
k) A
RIS R
ESlN &S =g e
AT A 7 - ﬁ o
TWINTTIA R 0| 3,150,000 0.79| 3,150,000| 7¢ 0 -
T FLGE AL
Wil (HR A
“1k)
BT AL
BREHATR BN
N — SR ﬁ o
W= PEEEA 0 1,800,000 | 0.45 1,800,000 | & 0 &
V& gty
kol (HR A
“1k)
3 7t
E@Z’%’ 5 811,979 | 1,772,382 | 0.44 0| HiAthy




PR I B BR2 T 2024 4748 RS 2

EIRBOR KRR AN ST | BARB R RE. F— 28 TE A AT
BAS B iy N 770 1 Dl 4 S i
(TRIN) SAGHBRA TR ()
BEHR AL (FREK) BETE5
BIKNFFREA 42.03% MR H. BRItz Ak,
O3 ) AR A BB AR 22 TR A A A IR
KA ET —EATEIA.

FRBURE WIS AR B A = /Y | A
i

SRR ARG

i AN
BEREPARBIDBE T BBRRERR
&M AE A

4.2 N TS ERBIR Z TR =AU i R R B 7 HE B
VIER  OAEH

4.3 A TG LR R A Z R ) X R B 5 HE B
VIER  OAEH

4.4 BEBIRATMRCRBAR BHIA 10 ZBRFEL
o3 VAN

5. AHEMFAFFER

o3 VAN

B= EEFT

1. wEl AR EEAEEN, PR A A R LSRR ERAE M, AR

PN R AR 2 B A0S DU RS IR AR R S B A S i
WA AR EREERILERANRS B2 — @BFLHE S0 19
ENES

2. AR AR PR R AR T RS R B 1 ETTRIERY, B PR T BB TR

i VAN KL Il i R = A D)L
&M VA




	第一节 重要提示
	1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到ww
	2、重大风险提示
	3、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记
	4、公司全体董事出席董事会会议。
	5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
	6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
	7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
	8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

	第二节 公司基本情况
	1、公司简介
	1.1公司股票简况
	1.2公司存托凭证简况
	1.3联系人和联系方式

	2、报告期公司主要业务简介
	2.1主要业务、主要产品或服务情况
	2.2主要经营模式
	1、研发模式
	（1）方案设计阶段
	（2）芯片设计阶段
	（3）芯片验证阶段
	（4）芯片维护阶段

	2、销售模式
	3、采购模式

	2.3所处行业情况
	(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
	（1）行业发展阶段和基本特点
	（2）行业技术门槛

	(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
	(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势


	3、公司主要会计数据和财务指标
	3.1近3年的主要会计数据和财务指标
	3.2报告期分季度的主要会计数据

	4、股东情况
	4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
	4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
	4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
	4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

	5、公司债券情况

	第三节 重要事项
	1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影
	2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。


